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Nazwa i kod przedmiotu

Projektowanie urzgdzen bezprzewodowych, PG_00048105

Kierunek studiow

Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2024 r.

Rok akademicki realizaciji
przedmiotu

2027/2028

Poziom ksztatcenia

| stopnia - inzynierskie

Grupa zajec

Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni
Rok studiéw 4 Jezyk wyktadowy polski
Semestr studiow 7 Liczba punktéw ECTS 5.0
Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadzaca

Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji

i Informatyki -> Katedra Inzynierii Mikrofalowej i Antenowej

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr hab. inz. Krzysztof Nyka

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr hab. inz. Krzysztof Nyka

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium |RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [30.0 0.0 30.0 15.0 0.0 75
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtosé¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin prac dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
Yy planem studiéw
Liczba godzin pracy |75 5.0 45.0 125
studenta

Cel przedmiotu

Celem jest wprowadzenie do analizy, projektowania i pomiaréw podstawowych uktadéw pasywnych
(dzielniki, sprzegacze, filtry), aktywnych (wzmacniacze, oscylatory) i podzespotéw pétprzewodnikowych
(diody, tranzystory) dla zakresu b.w.cz., stosowanych h w urzadzeniach i systemach bezprzewodowych.
Studenci poznajg zasade dziatania i obstuge oprogramowania Keysight ADS, ktore jest zaawansowanym i
profesjonalnym narzedziem do analizy i projektowania uktadéw b.w.cz. Zostang réowniez przedstawione
przyktadowe systemy bezprzewodowe, takie jak etykiety radiowe (RFID), sieci sensoréw bezprzewodowych

(WSN).

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K6_W34] zna charakterystyki
kanatéw telekomunikacyjnych,
metody zabezpieczania informaciji,
systemy modulacyjne, sposoby
dostepu do kanatu

zna zasade dziatania
podstawowych ukfadéw b.w.cz. i
podstawowe wymagania
dotyczace ich zastosowan w
systemach komunikac;ji
bezprzewodowej

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K6_UO03] potrafi zaprojektowac,
zgodnie z zadang specyfikacja,
oraz wykonac typowe dla kierunku
studiéw proste urzadzenie, obiekt,
system lub zrealizowa¢ proces,
uzywajac odpowiednio dobranych
metod, technik, narzedzi i
materiatéw, korzystajac ze
standardéw i norm inzynierskich,
stosujac witasciwe dla kierunkéw
studiéw technologie i
wykorzystujac doswiadczenie
zdobyte w srodowisku zajmujgcym
sie zawodowo dziatalnoscig
inzynierskg

analizuje i projektuje ukftady
aktywne i pasywne b.w.cz.
stosowane w systemach
komunikacji bezprzewodowej,
korzystajgc z zaawansowanych
narzedzi symulacyjnych CAD

[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi
[SU1] Ocena realizacji zadania
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Tresci przedmiotu

WYKLAD

Projektowanie wielosekcyjnych transformatoréw dopasowujgacych z charakterystykgq maksymalnie ptaska i
Czebyszewa

Projektowanie niejednorodnych transformatoréw dopasowujacych

Projektowania wielosekcyjnych sprzegaczy zblizeniowych

Projektowanie niejednorodnych sprzegaczy zblizeniowych

Projektowanie wielosekcyjnych sprzegaczy hybrydowych

Projektowanie rozgatezien typu T i dzielnikéw mocy Wilkinsona

Projektowanie filtrow w oparciu o prototyp filtru dolnoprzepustowego

Diody Schottky’ego i projektowanie detektoréow diodowych b.w.cz.

Diody PIN i projektowanie przetacznikéw oraz ttumikéw b.w.cz.

Projektowanie idealnego wzmacniacza matosygnatowego z tranzystorem w postaci aktywnego dwuwrotnika
unilateralnego

Tranzystory b.w.cz. — BJT/HBT i MESFET/HEMT

Wzmacniacz matosygnatowy z rzeczywistym tranzystorem — projekt z dopasowaniem falowym

PROJEKT

Projekt idealnego wzmacniacza tranzystorowego z elementami LC

Projekt wzmacniacza z rzeczywistymi elementami LC oraz elementami o statych roztozonych

Projekt wzmacniacza z wielkosygnatowym modelem tranzystora — wprowadzenie do programu Agilent ADS

LABORATORIUM

Badanie wiasnosci podtozy dielektrycznych dla hybrydowych mikrofalowych uktadéw scalonych.

Technika dopasowania impedancji, seki, transformatory ¢wieréfalowe.

Synteza szerokopasmowych ukladéw dopasowania.

Uktady dopasowujgce w zakresie mikrofal realizowane poprzez elementy skupione.

Sprzegacze gateziowe.
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Filtry mikrofalowe.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Elektrodynamika (teoria pola e-m), podstawy elektroniki b.w.cz.

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektow uczenia sie

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prog zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

Wyktad

40.0%

60.0%

Projekt

50.0%

20.0%

Laboratorium

50.0%

20.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

Pozar D. "Microwave Engineering" John Wley&Sons 1998

Dokumentacja programu Keysight ADS 2015

Uzupetniajaca lista lektur

brak

Adresy eZasobow

Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Jakie sa mozliwe warunki dopasowania impedancyjnego stosowane we wzmachiaczu b.w.cz?

Naszkicuj ogoélny schemat blokowy tranzystora z uktadami dopasowujgcymi.

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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